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(57) Rezumat:

1
Inventia se referd la confectionarea micro-

firelor in izolatie de sticla si poate fi utilizatd in
electronica si la fabricarea termoelectrozilor
pentru traductorii termoelectrici.

Procedeul de confectionare a microfirului
de Te 1n izolatie de sticla constd In Inmuierea
preformei de Te si intinderea ei 1n izolatie de
sticld. Aldturat zonei de intindere a micro-

firului cu o sobd se mentine o temperaturd de

10

2
430...440 °C, ce condifioneazd solidificarea

mai intdi a microfirului de Te, apoi a izolatiei
de sticla.

Rezultatul inventiei este confectionarea
microfirelor de Te In izolatie de sticld de
calitate inaltd cu diametrul de 50...100 pm si

lungimea de 3...15 cm.

Revendicari: 1




(54) Process for manufacture of Te microwire in glass insulation

(57) Abstract:
1
The invention relates to the manufacturing

of microwires in glass insulation and can be
used in electronics and in the manufacturing of
thermoelectrodes for thermoelectric sensors.

The process for manufacture of Te
microwire in glass insulation consists in
softening the Te sample and its pulling in glass
insulation. Near the microwire pulling zone
through the

temperature of 430...440°C, which causes the

furnace is maintained a

10

15

2
solidification firstly of Te microwire, and then

of glass insulation.

The result of the invention is to obtain Te
microwires in glass insulation of high quality
with a diameter of 50 ...100 um and a length
of 3...15 cm.

Claims: 1

(54) Cioco6 u3roToBJIeHUsI MAKPONPOBOAA 13 Te B CTERJIAHHOU H30JISII[HH

(57) Pedepar:
1
H300peTeHre OTHOCUTCA K M3TOTOBIICHHIO

MHUKpOIIPOBOZIa B CTEKISIHHOM W30IAIMH U
MOXeT ObITh UCIOIB30BAHO B 3JIEKTPOHUKE U B
W3TOTOBJICHUH TEPMOJIEKTPOJOB JUI TEPMO-
ANEKTPUICCKUX JATIUKOB.

Crnoco0 H3roTOBIIEHHS MHUKDOIIPOBOAA M3
Te B CTeKISHHONW H3OJSAIMH COCTOUT B
pa3MsrdeHNH HaBeckd u3 Te W ee BBITSIU-
BaHNM B CTEKISIHHOW msomsiiuu. Psyiom ¢

30HOW BBITATMBAHUS MUKPOIIpOBOAa IIOCPCA-

CTBOM IICYM TIOQACPXKUBACTCs TEMIICpaTypa
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2
430...440 °C, gro o0ycraBIMBaeT 3aTBepJe-

BaHHe CHadalla MUKpoIpoBofa u3 Te, a 3aTeM
CTEKIISTHHOH H30JIUH.

PesynbraToM M300peTeHUsl SIBISIETCS TIOTTY-
YeHHE MUKPOINPOBOAOB M3 Te B CTEKISIHHOI
HM30ISIIIUN  BBICOKOTO  KadecTBa JTUaMETPOM
50...100 pm u gmuHOM 3...15 cm.

IT. popmymsr: 1
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Descriere:

Inventia se referd la confectionarea microfirelor in izolatie de sticla si poate fi utilizatd
in electronica gi la fabricarea termoelectrozilor pentru traductorii termoelectrici.

Este cunoscut un procedeu de obtinere a microfirelor in izolatie din sticld, care consta In
topirea metalului in interiorul invelisului de sticld prin incélzirea intr-un dispozitiv inductor
de Inaltad frecventd. Sub actiunea campului electric curentii Foucault ai inductorului topesc
metalul in formd de picdturd, ceea ce duce la inmuierea invelisului de sticld. Obtinerea
microfirului prin procedeul dat se bazeaza pe incélzirea continud a picdturii de metal si pe
extinderea metalului topit prin sticld vascoasa [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd In aceea cd nu toate materialele semiconductoare
pot fi obtinute In aga mod. in cazul in care coeficientii de dilatare a sticlei si a materialului
semiconductor sunt diferiti, obtinerea firelor este imposibild. De reguld, materialele semi-
conductoare la cristalizare 1§i méresc volumul. Deoarece cristalizarea materialului are loc
de la stratul exterior, ultimul cristalizeaza materialul interior, care in cele din urma opune o
presiune enormd asupra peretilor din sticld, care ulterior se distrug.

Problema pe care o rezolva inventia este confectionarea microfirelor de Te in izolatie de
sticla de calitate inaltd cu diametrul de 50...100 um si lungimea de 3...15 cm.

Procedeul de confectionare a microfirului de Te In izolatie de sticld inlaturd deza-
vantajele mentionate mai sus prin aceea cd consta In inmuierea preformei de Te si
intinderea ei In izolatie de sticld, iar aldturat zonei de intindere a microfirului cu o sobd se
mentine o temperaturd de 430...440°C, ce conditioneazi solidificarea mai intdi a micro-
firului de Te, apoi a izolatiei de sticla.

Exemple de fabricare a microfirelor de telur.

Exemplul 1

Se stabileste la capétul sobei temperatura T; de 440°C, iar In apropierea imediatd a
inductorului i la capatul opus al sobei temperatura T, de 435°C. Cu ajutorul unui tub de
molibden se atinge fiola in stare Inmuiata si se trage firul prin interiorul sobei electrice. in
acest caz lungimea firului atinge valoarea de 3...4 cm.

Exemplul 2

Se repeta Intocmai ca in cazul precedent, dar temperatura se micsoreaza cu 5°C: T de
435°C si T, de 430°C. Carezultat se obtin fire cu lungimea de cel mult 15 cm.

Exemplul 3

Se repeta consecutivitatea operatiilor din exemplul 1, doar cd T, se micsoreazi pana la
425°C. in acest caz firele sunt de o calitate proastd, foarte mici (buciti de monocristale
izolate).

In toate cazurile descrise mai sus in dependenti de viteza de extindere se obtin microfire

de Te in izolatie de sticld de calitate Inaltd cu diametrul de 50...100 pm si lungimea de

3...15 cm.
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(57) Revendiciri:

Procedeu de confectionare a microfirului de Te in izolatie de sticld, care constd in
inmuierea preformei de Te si intinderea ei in izolatie de sticla, caracterizat prin aceea
cd alaturat zonei de intindere a microfirului cu o soba se mentine o temperaturd de
430...440 °C, ce conditioneazd solidificarea mai intdi a microfirului de Te, apoi a
izolatiei de sticld.
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